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Zaznacz wlasciwa odpowiedz

Zad. 1
Dany jest obwod przedstawiony na rysunku 1. L.gczna moc wydzielana w rezystorach wynosi
w tym obwodzie:
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Rysunek 1.
a) 0,12wW
b) 0,24W
c) 0,57W
d) 1,44W
Zad. 2

W obwodzie przedstawionym na rysunku 2 po uzyskaniu stanu ustalonego otwarto
przetacznik S;. Po jakim czasie napigcie na kondensatorze zmaleje do wartosci SOmV?
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Rysunek 2.

E=5V

a) 0,46us
b) 0,1ms
c) 0,46ms
d) 0,1s

Zad. 3

Do o$wietlenia pewnego pomieszczenia zastosowano zardwke o mocy 100W. Ile kosztuje
o$wietlanie tego pomieszczenia przez 30 dni, jezeli oswietlenie wiaczone jest przez 6 godzin
dziennie, a 1kWh energii kosztuje 40 groszy?

a) 24 grosze

b) 2 zlote 40 groszy
C) 72 grosze

d) 7 zlotych 20 groszy

Zad. 4



Amplituda sygnatu na wyjsciu pewnego wzmacniacza po dotgczeniu obcigzenia zmniejszyta
si¢ 0 3dB. O ile procent zmniejszyla si¢ amplituda sygnatu?

a) okoto 10%
b) okoto 30%
c) okoto 50%
d) okoto 70%

Zad. 5
Jaka funkcje realizuje przedstawiony na rysunku 3 uktad?
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Rysunek 3.

a) wzmacniacza odwracajgcego

b) wzmacniacza nicodwracajacego
c) przerzutnika

d) ogranicznika

Zad. 6
Rysunek 4 przedstawia schemat przeciwsobnego stopnia mocy w klasie B. Jakie napigcie
zasilania Ucc nalezy zastosowac, aby na obcigzeniu uzyska¢ moc 100W?
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Rysunek 4.
a) +18V
b) +28V
c) +38V
d) +48V
Zad. 7

Ktore stwierdzenie jest nieprawdziwe w odniesieniu do uktadu UART?

a) w komputerach PC moze obstugiwa¢ transmisj¢ danych przez port RS-232C

b) stuzy do asynchronicznej transmisji przez porty rownolegle

C) uzywa bitow start i stop ze wzgledu na prace asynchroniczng

d) przesytane znaki (ramki UART) zawierajg typowo 5 do 8 bitéw danych oraz
opcjonalnie bit parzystosci

Zad. 8



Jaka liczba zostanie wpisana do komorki pamigci w wyniku wykonania przedstawionego
ponizej fragmentu programu?

Wersja dla mikrokontrolera 8051
MOV A, #53h
MOV R6, #69h;
XRL A, R6;
MOV 50h, A;

Wersja dla mikrokontrolera AVR
LDI R3, 0x53
LDI R4, 0x69;
EOR R3, R4;
STS 0x50, R3;

a) 5016

b) 1231

c) 5810

d) 01111011,

Zad. 9

Rezystancja wewngtrzna amperomierza R, wynosi 1 Q. Ile wynosi btad wzgledny pomiaru
pradu statego tym amperomierzem, jezeli sumaryczna rezystancja pozostalych elementow w
oczku zawierajagcym ten amperomierz wynosi 19 QQ?

a) 10%
b) 5%
c) 1%
d) 19%

Zad.10
Jaka jest warto$¢ sumy logicznej (uzyskiwanej w wyniku wykonania funkcji OR) liczb
binarnych 1001111 oraz 11010107

a) 1101111
b) 1111111
c) 0000000
d) 0111001

Zad. 11
Jaka funkcje logicznag realizuje uktad pokazany na rysunku 5?

X1 X2

B

Rysunek 5.



a) Xl'x_z
b) X, - X,
C) X, +X,
d))(_1')(2

Zad. 12
Napigcie przewodzenia diody:

a) zalezy od wartosci pradu przewodzenia i temperatury,

b) zalezy tylko od temperatury,

c) zawsze wynosi 0,7 V,

d) zalezy od materiatu uzytego do jej konstrukcji, pragdu przewodzenia i temperatury.

Zad.13

W ukladzie przedstawionym na rysunku 6 tranzystory T; oraz T, roznig si¢ jedynie
szerokoscig kanalu — kanal tranzystora T jest czterokrotnie szerszy niz kanat tranzystora Th.
Ile wynosi prad drenu ip, tranzystora T, jezeli prad drenu tranzystora T; réwny jest 10 mA?
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Rysunek 6.

a) 2,5mA
b) 5mA

c) 10 mA
d) 40 mA

Zad.14
Jezeli diody LED emitujace promieniowanie o barwie czerwonej i niebieskiej sg polaczone
réwnolegle, to po podiaczeniu zasilania bedg one emitowaty promieniowanie o barwie:

a) bialej,

b) filetowej,

C) niebieskiej,

d) czerwonej.



Zad.15
Podczas badania poprawnosci dzialania diody omomierzem mozna wykry¢ uszkodzenie
polegajace:

a) tylko na zwarciu zlgcza,

b) tylko na rozwarciu ztacza,

C) zardwno na zwarciu, jak i na rozwarciu zlgcza,

d) na utracie pojemnosci ztacza.

Zad. 16
Podczas badania testerem zwarcia (zawartym w multimetrze) rezystancji miedzy drenem a
zrédlem tranzystora MOS mocy, w ktorym podtoze jest zwarte ze zrédtem, stwierdzono, ze w
zaleznosci od polaryzacji napigcia testujgcego uzyskuje si¢ bardzo matg lub bardzo duza
warto$é rezystancji migedzy badanymi zaciskami. Swiadczy to:

a) 0 uszkodzeniu tlenku bramkowego,

b) o zwarciu kanatu tranzystora,

C) o obecnosci ztgcza p-n miedzy drenem a zrodtem,

d) o obecnosci dodatkowej struktury MOS migdzy drenem a zrodiem.
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